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'AG UBER DIE INTERN ATlONAL^RlSAMMEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 
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Paten 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

IHP.138.PCT 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie. soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/03794 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

18/12/1998 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

22/12/1997 


Anmelder 

INSTITUT FUR HALBLEITERPHYSIK FRANKFURT (ODER) GMB 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaO 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt __3 Blatter. 

| X | Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a 



Hinsichtfich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmefdung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



2. 
3. 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde oingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtfich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotld- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| [ bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht wos den ist. 

| | Die Erkiarung, daG das nachtrSglich eingereichte schriftliche Sequenzp;ctokoll nicht uber den Oftenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vdrgelegt. 

| [ Die Erkiarung, daG die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

[ | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwies:. n (uiehe Feld I). 
| [ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtfich der Bezeichnung der Erfindung 

| | wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[X] wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 

HALBEITERSUBSTRAT MIT VERSENKTER ISOLATIONSSCHICHT FUR INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 



5. 



6. 



Hinsichtfich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
| j Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 
Recherchenberichts eine Steilungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungan ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. 2 

[ | wie vom Anmelder vorgeschlagen 

pTj weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



□ 



keine der Abb. 



Formblatt PCT/fSA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIOf 



lER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/03794 



A. KLASSIFIZIEHUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H01L27/12 H01L21/84 H01L21/02 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) odor nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprQfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mlndestprufstoff gehdrende Verdffentllchung en, so we it diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der Ver6ffentllchung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 4 910 165 A (LEE STEVEN S ET AL) 
20. Marz 1990 

siehe Spalte 3, Zeile 41 - Spalte 6, Zelle 
7; Abbildungen 1-8 

NAM C -M ET AL: "HIGH-PERFORMANCE PLANAR 
INDUCTOR ON THICK OXIDIZED POROUS SILICON 
(OPS) SUBSTRATE" 

IEEE MICROWAVE AND GUIDED WAVE LETTERS, 
Bd. 7, Nr. 8, 1. August 1997, Selten 
236-238, XP000658631 
siehe Selte 236, Spalte 1, Zeile 19 - 
Selte 237, Spalte 1, Zeile 4; Abblldung 1 

-/-- 



1,2 

9-16 
4,5 



9-16 



1-3 



Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Verdffentllchung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifethaft er- 
schelnen zu lassen, Oder durch die das Verdffentllchungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf etne m und lie he Offenbarung, 

eine Benutzung, elne Ausstellung oder andere MaOnahmen bezleht 

"P" Ver&ffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum ver6ffentlicht worden ist 



"T" Spate re Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prloritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben 1st 

"X" Verdffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann alleln auf grund dleser Verdflent lie hung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatlgkett beruhend betrachtet werden 

"Y" Verdffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer TStigke it beruhend betrachtet 
warden, wenn die Ver6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

Verdffentllchung, die Mitglled derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschtusses der internationalen Recherche 



10. Juni 1999 



Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 



21/06/1999 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.8. 5818 Patenttaan 2 
NL - 2280 HV Rljswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Albrecht, C 
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INTERNATIO 



ER RECHERCHENBERICHT 



Internationales Aktenzelchen 

PCT/DE 98/03794 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie' 1 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



> 

O 
O 

LU 
-J 



LU 

83 



P,X 
P.A 



US 5 548 150 A (OMURA ICHIRO ET AL) 
20. August 1996 

siehe Spalte 25, Zeile 39 - Spalte 27, 
Zeile 10; Abbildungen 76-81 

US 5 736 749 A (XIE YA-HONG) 7. April 1998 
siehe Spalte 3, Zeile 34 - Spalte 5, Zelle 
15; Abbildungen 1-3 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 097, no. 007, 31. Jul i 1997 

& JP 09 082968 A (TOSHIBA CORP), 

28. Marz 1997 

siehe Zusammenf assung 

BARLA K ET AL: "SOI TECHNOLOGY USING 
BURIED LAYERS OF OXIDIZED POROUS SI" 
IEEE CIRCUITS AND DEVICES MAGAZINE, 
1. November 1987, Seiten 11-15, 
XP000615747 

siehe Seite 11, Spalte 1, Zeile 1 - Seite 
13, Spalte 1, Zeile 28; Abbildungen 1-3 



1,2,9,10 



1,2 

4.5,9-16 



4,9,10 



1,4,5, 
9-16 
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INTERNATIOfsHf R RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VeroffentK^Kngen, die zur selben Patentfamilie gehoren 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/03794 



lm Recherchenbertcht 


Datum der 




Mitglied(er) der 




Datum der 


angefiihrtes Patentdokument 


VerOffentlichung 




Patentfamilie 




VerOffentlichung 


US 4910165 A 


20-03-1990 


JP 


2137353 


A 


25-05-1990 






JP 


2863813 


B 


03-03-1999 



US 


5548150 


A 


20-08-1996 


JP 


6268223 


A 


22-09-1994 










JP 


7086580 


A 


31-03-1995 










JP 


6318696 


A 


15-11-1994 










JP 


7131032 


A 


19-05-1995 


US 


5736749 


A 


07-04-1998 


JP 


10154797 


A 


09-06-1998 



FormbJatt PCT/ISA/210 (Anhang PatentfamJIio)(JuIi 1992) 



